PHILIPS UF 11

PENTODE with variable mutual conductance for use as R.F.
I.F. or A.F. amplifier

PENTHODE & pente variable pour utilisation en amplifica-
trice H.F., M.F. ou B.F.

PENTODE mit veridnderlicher Steilheit zur Verwendung als
HF-, ZF- oder NF-Verstirker

Heating : indirect;series supply Ve = 19V
Chauffage: indirectjalimentation série Ie = 100 mA
Heizung : indirekt;Serienspeisung if = .
Dimensions in mm
Dimensions en mnm
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Base, culot, Sockel: Y

Capacitances Ca E 6,5 pF
Capacités "
Kapazit&ten Cgr = 7 oF

Cag1 < 0,002 pF
Cgif < 0,005 pF
Operating characteristics as H.F. or I.F. amplifier
Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice H.F. ou
M.F.
Betriebsdaten als HF- oder ZF-Verstirker

Va = 100 200 v
Rg? = 70 70 kQ
Ry = 260 260 Q
wg2gl = 12 12

Vg1 = -1 -22 -25 -2 —42  -48 WV
Ver 5 20 - 100 80 - 200 V

la = 2,8 - - 6 - - mA
Ige = 0,95 - - 1,7 - - mA

S = 1800 18 6 2200 22 545 wA/vV
Ry =y g >10 210 14D >10 >10 MQ
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Operating characteristics as A.F.

amplifier

Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice B.T.
Betriebsdaten als NF-Verstarker

A. Vp = 200 V; Ry = 0,2 MQ; Rg2 = 0,6 MQ; Rx = 2 kQ
-Vx Ia Ig2 | Yo dtot (%) . dtot (%)
() | (ma) | (ma) | VP | (Vo=3 Vefs) | (Vo=5 Vers)

0 0,76 0,26 77 1,0 1,7
5 0,66 021 33 0,65 Figil
10 | 0,56 | 0,17 21 0,80 1,3
18 | 0,42 | 0,12 14 15110 1,8
25 | 0,27 | 0,07 | 8,1 2,10 3,5

B. Vp = 200 V; Ra=0,1 MQ; Rg2 = 0,4 MQ; Rk= 1,4 kQ
-z Ia Ig2 | Yo dtot (%) dtot (%)
(1) | (ma) | (ma) | V3| (Vo=3 Vers) | (Vo=5 Veft)

(0] 1.,18 0,37 69 0,9 1,5
5 0,98 0,28 27 1,0 1,6
10 0,717 0,22 16 1yl 2450
18 | 0+53 | 0513 | 947 1,6 2,1
25 | 0,34 | 0,08 | 5,5 2,4 4,0

C. Vp = 100 V; Rg = 0,2 MQ; Rg2 = 0,6 MQ; Rk = 2 kQ
-Vg Ia Ig2 | Vo dtot (%) dtot (%)
(V) | (ma) | (ma) | "1 | (vo=3 Vers) | (Vo=5 Vefs)

0 0,37 0,12 66 2,4 4,0
2,5 0,31 0,10 30 5T 1,8
5 0,26 0,09 18 240 3,3
9| 0,20 [ 0,06 11 2,4 4,0
12,5 ] 0,13 | 0,03 | 6,9 3,6 6,0

Limiting values

Caractéristiques limites

Grenzdaten

Va, = max. 550 V Vg2, = max. 550 V

Va = max. 300 V Vgo(Ia < 3 mA) = max. 300 V

Wg = max. 2w Vgo(Ia = 6 mA) = max. 125V

Rg1 = max. 3 MQ Wgo = max. 0,3 W

Rkxf = max. 20 k@ Ix = max. 10 mA

Vkf = max. 200 V Vg1(Ig1=+0,3uA)= max. =1,3 V
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